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Netzteil-Platine des Valve Jr V.2 mit gleichgerichteter Heizspannung.
S;go;f Bauteilenummerierung der NT-Platine wie Valve Jr.

P 240V

235VAC

V1: Tungsram ECC83
V2: JJ ECC83

V3: JJ ECC82

OT: Hammond 125E
PT: TT-T30 (Ringkern)

Reduzierung der Primérimpedanz
des AU auf 17,6k (8Q) / 15k /4Q2)
fur weniger ,Muff* in den Héhen.
C2-1 fir silbrige Strat - Hohen
C2-2 fur perlige Les Paul - Hohen

A Baby-M
y 29.11.2014

Netztrafo durch TT-T30 ersetzt; dadurch héhere Sekundérspannungen A

Deshalb im Netzteil R10 auf 330 Q erhéht. Filename

Axeman-Baby-M-13.cdr




